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B/ME BAE B/ME BAE
A 1.05 1.45 0.0413 0.0571
Al 0 0.15 0.0000 0.0059
A2 0.9 1.3 0.0354 0.0512
A3 0.6 0.7 0.0236 0.0276
b 0.25 0.5 0.0098 0.0197
c 0.1 0.23 0.0039 0.0091
D 2.82 3.05 0.1110 0.1201
el 1.9(TYP) 0.0748(TYP)
E 2.6 3.05 0.1024 0.1201
E1 15 1.75 0.0512 0.0689
0.95(TYP) 0.0374(TYP)
L 0.25 | 0.6 0.0098 | 0.0236
L1 0.59(TYP) 0.0232(TYP)
6 0 | 8° 0.0000 | 8°
c1 0.2(TYP) 0.0079(TYP)
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- R~ (mm) R~F (Inch)
= B/ME B B/ME Bl
A 0.7 0.8 0.0276 0.0315
Al 0 0.05 0 0.002
A2 0.203(TYP) 0.008(TYP)
b 0.2 0.35 0.0078 0.0138
D 1.9 2.1 0.0748 0.0827
E 1.9 2.1 0.0748 0.0827
El 0.5 0.9 0.0197 0.0354
e 0.65(TYP) 0.0256(TYP)
L 0.25 0.426 0.0098 0.0168
K 0.2 — 0.0079 —
D1 1 1.45 0.0393 0.0571
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